
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные технические характеристики  
фотодиодов ФД-УФ1 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ 

Область рабочих температур,  0С -10...+60 

Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 10,0 

Темновой ток при U=1 B типичный (max), нА 0,1 (5) 

Монохроматическая чувствительность, А/Вт при: 
λ = 200 нм 
λ = 300 нм 
λ = 370 нм 
λ = 400 нм 
λ = 480 нм 

 
0,032 
0,074 
0,120 
0,110 
0,008 

Спектральный диапазон, нм 190 - 530 

Длина волны максимума спектральной 
чувствительности при U = 10 В, нм 

 
370 

Емкость при F=1МГц, U=0 В, пФ 6000 

Размер чипа, мм 3,5x3,5 

Размер фоточувствительного элемента, мм 3,2х3,2 

Плоский угол зрения по уровню 0,5, град 90 

Габариты без выводов, мм ∅ 8,2 
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